MODELE | ANNEE ]
| SIRIUS 1958 - N° 963

CONSTRUCTEUR
TELEVISSO
6AU8
TE
[ ]

MF1

6 N 8 6 N 8 6 BQS
4 9
L] [ ] L ]
13
- 2 4
" 1 5pF ,l, 4
R17 S
MF2 o cg  H74R E
1 {
H 1
H | 20 nF
L
-—J c8 £E S
RS >
'4_ “Mﬂ” .._'l _,g 470 <
o¥3 | 220 pF cr2 48 ¥ %ﬂ”
R7 cro f 20pF o pF
AAAAAAA— Jl B
ry '
2,'2'4":2 150 pF 37, A5 . R18
S 12 nf - WWWY--Wwy—
c9 554713 9 0549 -[.-r,sm 2042
H { o—p A cre
| 100 nNF
200F % py 2 13 zpnF 0 7
3340 |60 o= T gy3 Prid we Rez
’;,‘fl 330482 100 4R
! 180 a j
+ Liid .
ce AWWWYW-
3,348
sons O3 (uimy (2w)
’ 16 pF
EMBS 6Va
! Fl.
[ ]
[ ] ’ '
RE
A'A'A'A'A"
,,Z;'f 970 4R
ENE 6 BQS 6V4

Voir & la page 58 les détails techniques de ce montage.
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Plaquette & céblage imprimé du récepteur « Sirius », Celle du récepteur « Star » est
exactement la méme, souf que lo lampe 6BQ5 n’existe pas.

Récepteur « Star ».

Ce récepteur est équipé d'un hloc
clavier Optaliv type 4340 et d'un cadre
ferroxcube fixe de la méme marque,
La premiére lampe est une changeuse
de fréquence 6AJ8/ECHS81, dont le
montage est parfaitement classique,
et dont Ia tension d'écran est com-
mune a celle de la 6N8/EBF80, ampli-
ficatrice M. F,

La détection du signal se fait a
I'aide de l'une des diodes de la 6NS8,
tandis que l'autre diode et mon-
tée en shunt sur la ligne de C.AV,,
ct sert pour éviter les effets nuisibles
d'un courant de grille éventuel.

Le bloe de bobinages assure Ia com-
mutation P.U.-Radio, et les points 12
et 13 du schéma doivent étre reliés
aux cosses correspondantes du bloe.

Une 6AB8/ECL80 constitue I'ampli-

ficateur B.F. de ce récepteur. La pola-
risation de lIa triode se fait & laide
du courant inverse de grille dans une
résistance  de  valeur élevée (R, =
10 MQ), tandis que la grille de Ia
penthode est polarisée a l'aide d’'une
tension négative obtenue dans le re-
tour a4 la masse du ¢ moins » H.T.
(résistance R,,).

L’alimentation se fait par linter-
médiaire d’'un autotransformateur et
nous voyons qu'une valve 6V4/EZ80
y assurc le redressement ¢« mono-
plaque » de la haute tension & partir
de la prise 240 V.

Le filtrage se fait uniquement A
I'nide d'une résistance (R,) et de deux
condensateurs  ¢lectrochimiques, la
plaque de la lampe finale étant ali-
mentée par de la haute tension pré-
levée avant le filtrage.

Notons enfin que 1'étage final com-
poerte un circuit de contre-réaction,
constitué par la résistance K.

Le montage de ce récepteur est réa-
lis¢ sous forme d'une plaquette 2
ciblage imprimé, pratiquement iden-
tique & celle qui est représentée par le
croquis de la page 58, la seule diffé-

rence  étant  la suppression de la
6BQ5/EL84.

Ajoutons que Ulindicateur visuel
d’accord normalement employé sur
ce récepteur est un EM85 et non un
iM34, comme représenté sur le

schéma.
Les transformateurs M. F. de ce ré-
cepteur sont accordés sur 455 kHz.

Récepteur « Sirius ».

Ce récepteur est équipé d’'un bloc
clavier Opfaliz type 5440 et d'un cadre

ferroxcube fixe de la méme marque.

Les deux premiers étages, celui de
changement de fréquence (6AJ8) et
celui d’amptification M.F. (premiére
6N8) sont identiques 4 ceux du récep-
teur précédent.

[étage préamplificateur BLF. fait
appel &4 unc 6N8/EBF80 montée en
triode et utilisée avec une résistance
de charge d’anode de 100 kQ (R,). Ce
montage conduit & un gain de l'ordre
de 15, contre 10 environ pour la triode
d’une 6AB8/ECL80N. Ce gain plus élevé
est nécessaire, car les deux étages de
Ia partic B.F. sont soumises & une
contre-réaction dont nous verrons la
stucture plus loin.

I’étage final utilise une 6BQ5/
EL84 polarisée 4 V’aide d'une tension
négative obtenue dans le retour i la
masse du « moins » H.T. (R, =
180 Q). La puissance de sortie est,
bien entendu, nettement plus élevée
que celle d’'une penthode ECLS0.

Quant au circuit de contre-réaction,
il est prévu pour réinjecter dans le
circuit de grille de 1a 6N8 une fraction
de la tension de sortie prélevée aunx
hornes de la bobine mobile. La ré-
injection se fait aux bornes d'une
résistance de 470 Q (R,) placée dans
le retour a la masse du potentiomeétre
de puissance. La résistance R, est
shuntée par un condensateur de
0,1 ul" (C,), de sorte que I'ensemble
offre une impédance faible aux fré-
quences élevées et pratiquement égale
4 470 Q aux fréquences hasses.

Dans Ia liaison entre la bobine
mobile et R, se trouve une capacité
de 0,1 uF (C), shuntée par 20 kQ, en
série avec une résistance 3,9 kQ. L’im-
pédance de Vensemble est beaucoup
plus faible aux fréquences élevées
(pratiquement é¢gale a 3,9 kQ) qu’aux
fréquences basses, ol elle atteint
quelque 15-20 kQ vers 50 Hz,

L.a combinaison de tous ces éléments
réactifs fait que le taux de contre-
réaction devient plus faible aux deux
extrémités du registre sonore, de
sorte que tout se passe comme si les
graves et les aigués étaient relevées.




